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La mémoire morte Flash

La mémoire flash est une mémoire & semi-conducteurs, non volatile et réinscriptible, c'est-a-dire une mémoire possédant les
caractéristiques d'une mémoire vive mais dont les données ne se volatilisent pas lors d'une mise hors tension.
L'architecture des cartes mémoires Flash est généralement basée sur des circuits de mémaoire flash (EEPROM) de type NAND.
En raison de sa vitesse élevée, de sa durabilité et de sa faible consommation, la mémoire flash est idéale pour de nombreuses
applications - comme les appareils photos numériques, les téléphones cellulaires, les imprimantes, les assistants personnels (PDA),
les ordinateurs portables, ou les dispositifs de lecture ou d'enregistrement sonore tels que les baladeurs mp3. De plus ce type de
mémoire ne possede pas d'éléments mécaniques, ce qui leur confére une grande résistance aux chocs.

Compact Flash

La mémoire Compact Flash a été créée en 1994 par la firme SanDisk. Elle est enfichable dans un emplacement
PCMCIA passif de type Il grace a un connecteur 50 broches (au lieu de 68) compatible.

Il existe deux types de cartes Compact Flash de dimensions différentes : Les cartes Compact Flash type |,
possédant une épaisseur de 3.3mm ; Les cartes Compact Flash type I, possédant une épaisseur de 5mm.

Compact
Flash
type II

Memory stick

La mémoire Memory Stick (MS) a été créée conjointement par Sony et SanDisk en janvier 2000. E
L'acces aux données est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur latéral possédant 10 broches,

permettant d'atteindre un taux de transfert de 14.4 Mb/s et jusqu'a 19.6 Mb/s en pointe.

MMC - Multimedia Card

La mémoire Multimedia Card (MMC) a été créée conjointement par SanDisk et Siemens en novembre 1997. Son
architecture est basée sur une combinaison de mémoire morte (ROM) pour la lecture seule et de mémoire flash pour
les besoins en lecture/écriture.
L'accés aux données est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur latéral possédant 7 broches, permettant
d'atteindre un taux de transfert de 2 Mb/s, et potentiellement jusqu’a 2.5 MB/s.

Secure Digital

La mémoire Secure Digital (SD) a été créée par Matsushita Electronic, SanDisk et Toshiba en janvier 2000.
Elle inclut un mécanisme de protection du droit d'auteur (Secure Digital Music Initiative). Son architecture
est basée sur des circuits de mémoire flash (EEPROM) de type NAND.
Son connecteur latéral possédant 9 broches, permettant d'atteindre un taux de transfert de 2 Mb/s, et
potentiellement jusqu’a 10 MB/s. Le temps d'acces a la mémoire SD est d'environ 25us pour le premier accés et de
cycles de 50 ns pour les suivants.

SmartMedia

La mémoire SmartMedia a été créée par Toshiba et Samsung.

L'accés aux données est réalisé par l'intermédiaire d'une puce possédant 22 broches. Le temps d'acceés a la
mémoire est d'environ 25us pour le premier acces et de cycles de 50 ns pour les suivants.

xD Picture card

La mémoire xD Picture (pour eXtreme Digital) a été créée par Fuji et Olympus en ao0t 2002.

L'acces aux données est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur latéral possédant 18 broches,
permettant d'atteindre un taux de transfert de 1.3 Mb/s et potentiellement jusqu’'a 3 MB/s en écriture et
d'environ 5 Mb/s en lecture.

Les cartes xD Picture sont prévues pour atteindre, a terme, une capacité de 8 Go.

Tableau comparatif

Compact Flash Memory Stick MMC Secure Digital SmartMedia xD Picture
Constructeurs SanDisk Sony / SanDisk Siemens / SanDisk Matsgsggﬁéil'sshiba Toshiba Olympus / Fuiji
Dimensions (mm) 42.8x36.4x3.3 21.5x50x2.8 24x32x1.4 24x32x2.1 37x45x0.76 20x25x1.7
Volume (mm°) 5141 3010 1075 1612 1265 850
Poids (g) 11.4 4 2 2 2 2
Taux de transfert 6 Mbps 15 Mbps 2.5 Mbps 10 Mbps 2 Mbps 5 Mbps
Nb connecteurs 50 10 7 7 22 18
T°max 50C 65T 55C 85T 55¢C 55C
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